ESTUDIOS DCVG

El DCVG es usado para:

Localizacién y ubicaciéon con GPS de defectos expuestos del
revestimiento.

Direccion de la corriente en los defectos, lo que permite conocer si
éstos estan siendo o no protegidos por el CPS.

Previo a la realizacion del DCVG se debe calibrar la pérdida de potencial
IR hasta un valor minimo de 200 mV. Con este valor es posible detectar
defectos a partir del 10% del valor de la pérdida IR.

Esta técnica es compatible con revestimientos a prueba de fallos como
el FBE y el RD-6 de Polyguard.

No es posible detectar defectos donde el revestimiento ha fallado y el
sistema de revestimiento usado aisla la corriente de Proteccidon
Catoddica.

Durante el estudio DCVG la corriente entrando o saliendo de un defecto
varia el potencial en su cercania. Estos cambios son observados por el
evaluador. Los valores mas altos se observan en el sitio donde se ubica
el defecto cuando se usa la técnica de inspeccién perpendicular.

Engineering Universal Ssrvice



ESTUDIO DCVG

GPS Antenna

Dual- 1
Prohe
Adapter [T

Right-Hand Left-Hand
Cane (Use Cane (Use
Hed-Hand Black-Band
Cable) able)

COLECTORA DE DATOS DE MCM

CONEXION DE EQUIPO DE MCM —

PARA DCVG
Enginzsering Universal Szrvices Cla. Ltda




[/0+00] Single Test Station [f0+00]

15
14
=
:i A3
1.2
-1.14 T ' ' ' 1 T ' ' ' 1 ' T ' ' 1 T ' T ' 1
0 SO0ms 1000ms 1500ms 2000
Time Offset
— QMDA CRUDD POSTE KM 7 : Chnlt
— OpDA, AGHA POSTE KM T Chnli
18022007 20:22:55

Medicion de ONDA con G1 en Estacion de Prueba para revisar la caida de
potencial IR y posibles interferencias
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Voltaje DCVG como funcion de la Posicion del Electrodo a lo largo de la
Tuberia en la vecindad de un Defecto de Revestimiento utilizando los
electrodos en configuracion perpendicular. ' -
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Ubicacidon de los Electrodos de Referencia para un estudio DCVG Perpendicular.
Diferencia de Potencial Medido en la linea verde representa el maximo voltaje

registrado (Epicentro de Defecto)
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e Enlatécnica de Inspeccion en linea el evaluador observara un valor
positivo a un lado del defecto, cero sobre el defecto y un valor negativo en
el otro lado del defecto.
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Direccion del Estudio * Respuesta del Voltimetro
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Técnica de DCVG en Linea .
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La informacion del DCVG puede ser usada en combinacidon con otros estudios tales como
resistividad, pH, Chancho Inteligente, entre otros.
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Combinacion de Estudios DCVG, , gy )i

Resistividad, y pH.
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Luego del DCVG es posible clasificar los defectos
como una funcion de su pérdida IR y la influencia del

SPC sobre éstos.

La categorizacion de defectos permite establecer un
programa de reparacion.
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